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(54) Bezeichnung: HALBLEITERLASER MIT ABSORPTIONSSCHICHT

\\\\,\}mm]

Figur 1

(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor laser, which has an active zone (1) comprising optionally doped semicon-

d
d

uctor layers for the generation of electromagnetic radiation following electric excitation, said zone being surrounded in four spatial
irections by waveguide layers (2a, 2b, 5a, 5b), optionally a substrate (3), and in each case at least one power supply and removal

element (4) for excitation of photon formation in the semiconductor layers, some waveguide layers (5a, 5b) optionally forming in-
sulating layers between the active zone (1) and the power supply element (4), and characterized in that at least part of at least one
o waveguide layer (2a, 2b, 5a, 5b) is in contact with an absorption layer (6) interacting with the electromagnetic radiation, said absorp-
tion layer comprising inorganic and/or organic material, which has non-homogeneous absorbance in the emission wavelength range
of the laser and preferably has a lower effective refractive index than the active zone (1), or is made of said material.
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—  mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Halbleiterlaser, der eine aktive Zone (1) aus gegebenenfalls dotierten Halblei-
terschichten zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung nach elektrischer Anregung, die in vier Raumrichtungen von Wellen-
leiterschichten (2a, 2b, 5a, 5b) umgeben ist, gegebenenfalls ein Substrat (3), und jeweils zumindest eine Stromzu- und -abfiihrung (4)
zur Anregung der Photonenbildung in den Halbleiterschichten, wobei manche Wellenleiterschichten (5a, Sb) gegebenenfalls Isolier-
schichten zwischen aktiver Zone (1) und Stromzufithrung (4) bilden, umfasst und dadurch gekennzeichnet ist, dass zamindest ein Teil
zumindest einer Wellenleiterschicht (2a, 2b, 5a, 5b) mit einer mit der elektromagnetischen Strahlung wechselwirkenden Absorpti-
onsschicht (6) aus anorganischem und/oder organischem Material, das im Emissionswellenldngenbereich des Lasers nichthomogene
Absorbanz zeigt und das vorzugsweise einen niedrigeren effektiven Brechungsindex als die aktive Zone (1) aufweist, in Kontakt
steht oder aus diesem Material besteht.
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